
Streszczenie

W rozprawie przedstawiono wyniki bada« wªa±ciwo±ci strukturalnych, magnetycznych i

magnetoelektrycznych (ME) warstwowych heterostruktur ferromagnetyk/ferroelektryk.

Ferromagnetyczn¡ (FM) skªadow¡ heterostruktur: Co, Ni, NiFe lub TbMnO3 osadzano

na podªo»u ferroelektrycznym (FE) PbZr1−xTixO3 (PZT) lub SrTiO3 (STO). Heterostruk-

tury wytwarzano metod¡ jonowego rozpylania/osadzania dla zapewnienia powtarzalno±ci

i wysokiej jako±ci struktury oraz stabilnego kontaktu mechanicznego pomi¦dzy warst-

wami FM i FE bez u»ycia kleju. Wiele uwagi po±wi¦cono strukturze obszaru mi¦dzy

warstw¡ ferromagnetyczn¡ i ferroelektryczn¡. Dla oceny jako±ci tego obszaru wyko-

rzystano technik¦ dyfrakcji promieni X oraz technik¦ skaningowego mikroskopu elek-

tronowego (SEM). Pomiary magnetyczne i magnetoelektryczne umo»liwiªy okre±lenie

wpªywu liczby warstw, ich grubo±ci i skªadu chemicznego na warto±¢ odpowiedzi ME.

Okre±lono optymaln¡ kon�guracj¦ jednowarstwowej struktury

FM(2 µm)/PZT(80 µm)/FM(2 µm).

Opieraj¡c si¦ na badaniach jednowarstwowej struktury uformowano dwu� i trzy�warstwowe

heterostruktury poª¡czone warstwami ferromagnetycznymi przy pomocy kleju epoksy-

dowego. Najwi¦ksz¡ warto±¢ odpowiedzi ME otrzymano dla trzywarstwowej heterostruk-

tury zawieraj¡cej permaloj (Py/PZT/Py)3. Takie struktury charakteryzuj¡ si¦ bardzo

wysok¡ warto±ci¡ efektu manetoelektrycznego wynosz¡cego 250 mV/cm·Oe w temper-

aturze pokojowej i w niskich polach magnetycznych. Otrzymana warto±¢ o dwa rz¦dy

wielko±ci przewy»sza warto±ci literaturowe dla struktur jednowarstwowych.
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